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投資対象： 株式会社フローディア
事業内容： 組込み型不揮発性メモリーの開発
支援決定金額： 6億円（上限）
支援決定公表日： 2015年6月17日

出資・経営サポート

出資、提携先開拓等
の経営上のサポート

 フローディアの汎用性・利便性の高いメモリーを導入することで、半導体の微細化に伴い開発コストが更に高騰する日本の半導体
製造メーカーやファブレス企業の開発コストと開発期間削減に貢献

 組込み型不揮発性メモリーの広がりを促進し、半導体市場やスマートフォン・IoT（Internet of Things）市場の発展に寄与

組込フラッシュメモリー回路（フローディア製）

 メモリー機能を他の演算用半導体と同じチップに埋め込む「組込み
型不揮発性メモリー」 を開発

 低消費電力・省スペース・開発コスト/開発時間の削減において優
位性を実現

＜別添＞ 組込み型不揮発性メモリーを開発する株式会社フローディアへの出資を決定

株式会社フローディア

出資・経営サポート
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